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Для описания профиля электронной концентрации используется 

формула ne(h), имеющая в качестве входных данных геометрические 
параметры профиля, которые визуально снимаются с графического 
изображения профиля: lgnemF2 – значение логарифма электронной 
концентрации в максимуме слоя F2; hmF2 – высота максимума слоя F2; tu – 
верхняя полутолщина слоя F2, под которой понимается изменение высоты 
вверх от hmF2, при котором концентрация электронов уменьшается в 2 раза; 
lgne(h=1000 км) – значение логарифма электронной концентрации на высоте 
1000 км; s – величина, равная перепаду высоты, при котором концентрация 
электронов при экспоненциальном распределении её, характерном для 
высоты 1000 км, уменьшается в 10 раз (величина s – это «десятичная» шкала 

высот H10, характеризующая функцию 10100ee
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